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AIXTRON erfolgreich für die MicroLED-Produktion von 
PlayNitride qualifiziert 

PlayNitride bereitet mit Folgeauftrag für AIX G5+ C die Großserien-
Fertigung von MicroLED vor 

Herzogenrath, 10. Dezember 2019 – AIXTRON SE (FSE: AIXA), ein weltweit führender 
Hersteller von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, gibt bekannt, dass PlayNitride 
Inc. die AIX G5+ C MOCVD-Anlage des Unternehmens für die Herstellung von Galliumnitrid- 
(GaN-) basierten MicroLED qualifiziert hat. Damit konnte die im Januar unterzeichnete 
Kooperationsvereinbarung erfolgreich abgeschlossen werden. Gleichzeitig und basierend auf 
den hervorragenden Evaluierungsergebnissen bestellte PlayNitride eine weitere Anlage des 
Typs AIX G5+ C zur Erweiterung seiner Produktionskapazität für die Großserienfertigung von 
MicroLED.  

Die MicroLED-Technologie steht kurz davor, bestehende Display-Technologien für 
Verbraucherproducte der nächsten Generation abzulösen. Da MicroLED-Displays aus 
mikrongroßen LED-Arrays bestehen, die einzelne Subpixel-Elemente bilden, bieten sie den 
geringsten Stromverbrauch bei gleichzeitig überlegener Pixeldichte, Kontrastverhältnis und 
Helligkeit. Im Vergleich zu den bestehenden LCD- und OLED-Technologien eröffnen MicroLED 
neue Möglichkeiten für die Gestaltung mobiler Konsumgüter sowie hochwertiger TV-Displays. 

Dr. Charles Li, CEO & Chairman von PlayNitride Inc., sagt: "Wir freuen uns, dass wir die 
AIX G5+ C mit Erfüllung der Verarbeitungskriterien für MicroLED nun erfolgreich qualifizieren 
konnten. Die fortschrittliche Planetary®-Technologie von AIXTRON erfüllt die harten 
Industriestandards für MicroLED auf herausragende Weise: exzellente Homogenität der 
Wellenlänge, hohe Ausbeute und hohe Produktionsvolumen bei niedrigsten Kosten pro Wafer." 

"Die Qualifizierung unserer AIX G5+ C -Anlage durch PlayNitride sowie die Entscheidung des 
Unternehmens, seine Kapazitäten für die Großserienproduktion von MicroLED mit einer 
weiteren AIX G5+ C-Anlage zu erweitern, bedeuten für AIXTRON einen wichtigen Meilenstein. 
Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft im Bereich MicroLED. Unseren 
gemeinsamen Anstrengungen, diese vielversprechende Technologie auf den Markt zu bringen, 
messen wir einen hohen Wert bei", kommentiert Dr. Bernd Schulte, Vorstand der AIXTRON 
SE. 

 

 

  

https://www.aixtron.com/de/produkte/verbindungshalbleiter-mocvd/aix-g5-c


PRESSEMELDUNG 

 

 

Über AIXTRON  
Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 
gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den 
USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von 
leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs- oder 
organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien 
und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenübertragung, SiC- und GaN 
Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-
Anwendungen. 
 
Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT®, AIXTRON®, APEVA®, Atomic Level SolutionS®, Close Coupled Showerhead®, 
CRIUS®, EXP®, EPISON®, Gas Foil Rotation®, Optacap™, OVPD®, Planetary Reactor®, PVPD®, STExS®, TriJet® 
 
Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar. 
 
 
 
Über PlayNitride 
PlayNitride mit Sitz in Taiwan wurde im Juni 2014 gegründet, um Nitrid-basierte Materialien und Anwendungen zu erforschen und 
zu entwickeln. Das Unternehmen konzentriert sich nun auf MicroLED Display-Anwendungen - es vermarktet seine Technologie als 
PixeLED®-Display. 
 
Im April 2018 genehmigte das taiwanesische Ministerium für Wissenschaft und Technologie den Antrag von PlayNitride auf 
Errichtung einer 500 Millionen NT$ (17 Millionen US$) teuren Produktionsstätte im Hsinchu Science Park. PlayNitride beabsichtigt, 
in seinem neuen Werk in Hsinchu MicroLEDs, Displaymodule und Panels herzustellen. 
 
Für weitere Informationen über PlayNitride besuchen Sie bitte die folgende Website: www.playnitride.com.  
 
 
 
Zukunftsgerichtete Aussagen 
Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von 
AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", 
"glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese 
zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichtete Aussagen geben  die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und 
Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und 
gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die 
zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende 
Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die 
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die 
ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind.. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, 
wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach 
Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und 
die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das 
makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der 
Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine 
Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit 
öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und 
Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die 
AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In 
dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des 
Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung 
zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus 
sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht. 

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des 
Dokuments der englischen Übersetzung vor. 

 

http://www.aixtron.com/
https://www.microled-info.com/playnitride
http://www.playnitride.com/

